-

Micro-Semiconductor.com
~ |

AMcron

Detalles de producto

Numero de pieza MT29E512G08CKCCBH7-6:C

Descripcion

Ficha de datos

Escribir tiempo de ciclo - Word,

MT29E512G08CKCCBH7-6:C

IC FLASH 512G PARALLEL 167MHZ

MT29E512G08CKCCBH7-6:C

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Fabricante

IC FLASH 512G PARALLEL 167MHZ

Hong Kong

ENVIAR CONSULTA >

Micron Technology

Estado Libre de plomo / Estado RoHS

Suministro de voltaje

27V ~36V

Pagina

Tecnologia FLASH - NAND Serie -
Temperatura de funcionamiento 0°C ~ 70°C (TA) Tipo de memoria Non-Volatile
Tamaiio de la memoria 512Gb (64G x 8) Interfaz de memoria Parallel

Formato de memoria FLASH

Frecuencia de reloj 167MHz

Productos relacionados

MT29E4TOS8EYHBBG9-3ES:B

Fabricantes: Micron Technology
Descripcion: IC FLASH 4T PARALLEL 333MHZ

MT29E512G08SCEHBBJ4-3:B

Fabricantes: Micron Technology
Descripcion: IC FLASH 512G PARALLEL 333MHZ

MT29E512G08CMCCBH7-6:C TR

Fabricantes: Micron Technology
Descripcion: IC FLASH 512G PARALLEL 167MHZ

MT29E512G08CMCCBH7-6ES:C TR

Fabricantes: Micron Technology
Descripcion: IC FLASH 512G PARALLEL 167MHZ

MT29E4TOSEYHBBG9-3:B

Fabricantes: Micron Technology
Descripcion: IC FLASH 4T PARALLEL 333MHZ

MT29E512G08CUCABI3-10Z:A

Fabricantes: Micron Technology
Descripcion: IC FLASH 512G PARALLEL 132LBGA

Etiquetas relacionadas

RFQ

RFQ

RFQ

RFQ

RFQ

RFQ

Descripcion detallada

FLASH - NAND Memory IC 512Gb (64G x 8) Parallel 167MHz

MT29E512G08CKCCBH7-6:C TR

Fabricantes: Micron Technology
Descripcion: IC FLASH 512G PARALLEL 167MHZ

MT29E512G08CMCCBH7-6:C

Fabricantes: Micron Technology
Descripcion: IC FLASH 512G PARALLEL 167MHZ

MT29E512G08CKCBBH7-6:B TR

Fabricantes: Micron Technology
Descripcion: IC FLASH 512G PARALLEL 167MHZ

MT29E512G08CMCBBH7-6:B TR

Fabricantes: Micron Technology
Descripcion: IC FLASH 512G PARALLEL 167MHZ

MT29E512G08CEHBBJI4-3:B TR

Fabricantes: Micron Technology
Descripcion: IC FLASH 512G PARALLEL 333MHZ

MT29E512G08CEHBBJI4-3ES:B TR

Fabricantes: Micron Technology
Descripcion: IC FLASH 512G PARALLEL 333MHZ

Micron Technology

MT29E512G08CKCCBH7-6:C

RFQ

RFQ

RFQ

RFQ

RFQ

RFQ
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Direccién: Unit 13 14F Lippo Sun Plaza 28 Canton Road Tsim Sha Tsui, KLN, Hong Kong
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